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Clase 26

Transistores bipolares de unién (BJT), Configuraciones de amplificacion
de los BJT, Configuraciones de conmutacién de los BJT

Objetivos

o Al finalizar esta clase, los alumnos seran capaces de:
o Definir un transistor bipolar de union (BJT).
o Describir las configuraciones de amplificacion de los BJT.

o Describir las configuraciones de conmutacion de los BJT.

Transistores BJ T~

de Potencia



https://www.youtube.com/embed/jvWn2yIRihY?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=1Fb1PNbYf8w
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Introduccion

Los transistores bipolares de unién (BJT) son dispositivos electronicos que se
utilizan para amplificar o atenuar sefales eléctricas. Los BJT se utilizan en una
amplia gama de aplicaciones, como:

o Amplificadores: Los BJT se utilizan para amplificar sefiales de audio y de
radio.

o Conmutadores: Los BJT se utilizan para controlar la corriente que fluye a
través de un circuito.

« Dispositivos logicos: Los BJT se utilizan para construir circuitos légicos,
como puertas logicas.

Configuraciones de amplificacion de los BJT

Los BJT se pueden utilizar en una variedad de configuraciones de
amplificacion, cada una con sus propias ventajas y desventajas.

Configuracion de emisor comun

La configuracién de emisor comun es la configuracion de amplificacion mas
comun de los BJT. En esta configuracion, la sefial de entrada se aplica a la
base del transistor y la sefial de salida se toma del emisor del transistor.

La ventaja de la configuracién de emisor comun es que tiene una alta ganancia
de corriente. Esto significa que la corriente de salida del transistor es mucho
mayor que la corriente de entrada del transistor.

La desventaja de la configuracion de emisor comun es que tiene una baja
ganancia de voltaje. Esto significa que la tension de salida del transistor es
mucho menor que la tension de entrada del transistor.

Configuracion de base comun

La configuracién de base comun es una configuracion de amplificacion menos
comun de los BJT. En esta configuracion, la sefial de entrada se aplica a la
base del transistor y la sefal de salida se toma de la base del transistor.

La ventaja de la configuracion de base comun es que tiene una alta ganancia
de voltaje. Esto significa que la tension de salida del transistor es mucho mayor
que la tension de entrada del transistor.

La desventaja de la configuracion de base comun es que tiene una baja
ganancia de corriente. Esto significa que la corriente de salida del transistor es
mucho menor que la corriente de entrada del transistor.




Profesor: Fecha: /]

Configuracion de colector comun

La configuracién de colector comun es una configuracion de amplificacion
menos comun de los BJT. En esta configuracion, la sefial de entrada se aplica
al colector del transistor y la sefal de salida se toma del colector del transistor.

La ventaja de la configuracion de colector comun es que tiene una alta
ganancia de potencia. Esto significa que la potencia de salida del transistor es
mucho mayor que la potencia de entrada del transistor.

La desventaja de la configuracion de colector comun es que tiene una baja
ganancia de voltaje y corriente.

Configuraciones de conmutacién de los BJT

Los BJT se pueden utilizar en una variedad de configuraciones de
conmutacién, cada una con sus propias ventajas y desventajas.

Configuracion de saturacion/corte

La configuracidon de saturacion/corte es la configuracion de conmutacion mas
comun de los BJT. En esta configuracion, el transistor se opera en la region de
saturacién o en la region de corte.

La ventaja de la configuracion de saturacion/corte es que es muy eficiente. Esto
significa que la potencia disipada por el transistor es muy baja.

La desventaja de la configuracion de saturacién/corte es que tiene una
velocidad de conmutacion relativamente baja.

Configuracion de saturacion/resistencia

La configuracién de saturacion/resistencia es una configuracion de
conmutacion menos comun de los BJT. En esta configuracién, el transistor se
opera en la region de saturacion y la resistencia de la carga se conecta al
colector del transistor.

La ventaja de la configuracion de saturacion/resistencia es que tiene una
velocidad de conmutacion mas alta que la configuracion de saturacion/corte.

La desventaja de la configuracion de saturacién/resistencia es que es menos
eficiente que la configuracion de saturacion/corte.

Ver video



https://www.youtube.com/watch?v=ZeVLfuTVHUQ
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Conclusién

Los BJT son dispositivos electronicos versatiles que se utilizan en una amplia
gama de aplicaciones. La comprension de las configuraciones de amplificacion
y conmutacion de los BJT es esencial para el disefio y la fabricacion de
circuitos electrénicos.
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https://www.youtube.com/embed/vLfpxuGvaKo?list=PLJI_Cn5mxpKlUh60Je_6xvy6t-haB--sa

